Przerwa energetyczna (eV)

Materiaty wazne dla konstrukcji
laserow polprzewodnikowych
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Dioda laserowa

Stata sieci (nm)

InGaN MQW

[ S. Nakamura, G. Fasol
The Blue Laser diode |

® Prosta przerwa energetyczna
@® Skosna przerwa energetyczna




